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摘要(译)

本发明提供一种制造COA液晶面板和COA液晶面板的方法。该方法包括
在彩色抗蚀剂层上形成第一像素电极层，在第一像素电极层上形成平坦
化层，形成与平坦化层上的第一像素电极层接合的第二像素电极层，以
便最大限度地实现像素电极层的平坦化。此外，第二像素电极层包括像
素电极块，其位于每个子像素区域中并且具有位于扫描线上方的横向边
界和位于信号线上方的纵向边界，以便实现用于扫描线和信号线的光的
自屏蔽，从而允许省略的横向和纵向黑色矩阵。此外，在对应于阵列基
板上的TFT的位置上的玻璃基板上形成点状黑矩阵，以屏蔽用于通道位
置的光，从而简化制造工艺并增加孔径比。
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